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2. Solid phase welding of single-crystal silicon with borosilicate glass

Реферат:
1. Дисертація присвячена розробці методики визначення оптимального часу зва-рювання в твердій фазі в
електростатичному полі кремнію зі склом при виготовлен-ні напівпровідникових датчиків тиску. Швидкість
формування з'єднань залежить від пікового значення густини струму зварювання, яке при незмінній напрузі
зварюван-ня залежить від шорсткості контактуючих поверхонь та величини відношення номі-нальної площі
контакту деталей до сумарного периметра бокових поверхонь трубча-тої скляної деталі. Величина
електростатичних сил стиснення визначається відно-шенням падіння зварювальної напруги на контактному
опорі до величини повітря-ного зазору між поверхнями, що зварюються, в початковий момент прикладення
зварювальної напруги. Розроблено методику визначення часу зварювання безпосе-редньо в процесі
зварювання. Встановлено, що для збільшення міцності з'єднань необхідно, щоб відношення номінальної
площі контакту деталей до сумарного пе-риметра бокових поверхонь трубчатої скляної деталі мало
мінімальне значення. Розроблено технологію виготовлення багатошарових вузлів типу кремній-скло-



кремній за один цикл зварювання.

2. The thesis is devoted to development of procedure of determination of optimal time of electrochemical welding
of silicon with glass in manufacturing of semiconducting pressure transducers. The speed of forming of joints
depends on the peak value of density of current of welding, which at invariable welding voltage depends on the
roughness of contacting surfaces and on ratio of nominal contact area of parts to general perimeter of side
surfaces of the tubular glass part. The value of electrostatic compression forces is determined by ratio of welding
voltage drop across a contact resistance to size of air gap between welding surfaces at the initial moment of
application of welding voltage. The new procedure of determination of welding time during welding process has
been developed. For increment of joints strength it is required to minimize the ratio of nominal contact area to
general perimeter of side surfaces of the tubular glass part. The new manufacturing process of multilayered joints
as silicon-glass-silicon during single welding cycle has been developed.
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